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LICHTLEITERPLATTEN(LIPs)

SIND

PASSIVE UND AKTIVE
Lichtwellenleiter-Verzweiger
FUR

Lichtwellenleiter-Systeme

" Was die stromleitenden Bahnen der elektrischen Leiterplatte,
sind die lichtleitenden Netze der Lichtleiterplatte(LIP)."

HL1989
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Nachrichtentechnik Lokale Netze fiir Daten- und Signaliibertragung
Fabrik- und Birokommunikation
Haus- und Wohnung-Kommunikation
PC-PC-Datenaustausch( PC-Drucker/ PC-Monitor usw.)
Audio- und Videotechnik
Medizintechnik Tomographie, Réntgentechnik
Pulsschlag
Sauerstoffgehalt Blut
Bild- u. Dateniibertragung
Fahrzeugtechnik Bordnetze fiir Licht, Blinker, Bremsen, Airbags, Druckluft
Audio- und Videotbertragung
Armaturenanzeigen
Bruchsicherungen
Tirsicherungen
Steuerungstechnik Robotertechnik, Verkehrstechnik
Maschinen- u. ProzeRregelung
Kraftwerkstechnik
Kléranlagenregelung
Sensortechnik Lichtreflextaster, Lichtschranken
Lichtschutzgitter, Abstandsschalter
Drehzahl- u. Drehwinkelmesser
Fullstandmesser
Lochsuchgeréte
Barcodeleser
Hochspannungstechnik Telekom-Signaltransformation
Trafostation-Uberwachung
Netzteileregelung
Analytik Wasserversorgung
Flussigkeitenmischungen
Spektrometrie
Gebdudetechnik Sprech-u. Klingenanlagen

Tir- und Torsteuerungen
Alarmanlagen
Multmediaversorgung
Schilderbeleuchtung

Haushaltsgerite Komplette Steuerungsnetze

Betriebszustandsanzeigen
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Lichtwellenleitertechnik
|
!
Wirkbereiche
/ \
/ \
Nahbereich Zwiebereich Weitbereich
bis etwa 250 Meter bis etwa 750 Meter Uber 1000 Meter
kBit/s bis tber 10MBit/s bis etwa 50 MBit/s Uber 1000GBIT/s
etwa 500 bis 660(780) nm etwa 450 bis 1200nm etwa 280 bis 1800nm |
Li iter-
T
P/POF P/IGOF G/GOF
(Pastik auf Plastik) (Plastik auf Glas) (Glas auf Glas)
250 bis 3000um 100 bis 1000um 5 bis 300um
Multi-Mode Multi-Mode Mono- und Multi-Mode
fenstrig fenstrig-breitbandig fenstrig und breitbandig )
ile-T /0gi
LIP-Technologie LIP-Technologie Integriete Optik(L.0.-T)

Wellenldingen(Lamda-)- Fenster der P/POF-LWL

blau griin rot nahinfrarot
dBfm 10.0
1.0
LAl
ot 750 S50 £50 7£0
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LIPs- Bauteile fir Lichtwellenleiter Systeme

Lichtwellenleiter(LWL)

Arten
Aufbau
Eigenschaften

Kenngréfien & Kennwerte
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Lichtwellenleiter
LWL-Arten
F- Plastik auf PI . r
P/GOF- i I -
- Gl -Faser
LWL-Aufbau
Lichtwellenleiter Brechprofil

Mantel

Eigenheit

Vorteile

Einsatzfelder

Potentialfreiheit Einleiteriibertragung Daten- u. Signaltechnik
Keine Isolatoren Hochspgs.- Nachrichtentechnik
f Keine Spannungstransformation |Hoch-/Niederspannungssysteme
Strahlenimmunitét Sichere Datenubertragung Nuklear-Technlogie
Klare Bildgewinnung Réntgengeréte
Eindeutige Signalmeldung Steuerungstechnik
Unverfélschte MeRwerte Materialprufung
Sichere Sensorik Maschinen- u. Anlagentechnik
Zuverlassige Aktorik N
Magnetfeldimmunitétt Keine Abschirmungen Elektromotorik
Online Patiententberwachung Kernspin Tomographie
Elektrofeldimmunitét Hohe Betriebssicherheit Personenfahrzeuge

Blitzeinschlagsicherheit

Land- u. Baumaschinenmaschinen

Luft-u. Schienenfahrzeuge

31.01.1999/LIP-A-HB.WPS/Copyright 1989/LIP

Elektromagnetfeldimmunitét Stérfreier Betrieb Rundfunk, Fernsehen, Radar
Handy, PC, Analysatoren
Mefgerate, Sensoren
Funkenimmunitit Explosionssicherheit Unfallschutz
KurzschluBimmunitiit Brandsicherheit Gebaude-u. Anlagenschutz
LIP-T901/1989
Plus




LiP-Technologie

T NS iy B L

LI

Lichtwellenleiter

LWL-K 58
KenngréRe\LWL-Art Y4 P/IPOF P/GOF G/GOF Einheit |
2.1 Durchmesser d groR zwie klein pMeter
2.2 Brech-Zahl n grof mittel klein 1
2.3 Stufen-Zahl S einige zwei(vier) zwei-viele 1 B
2.4 Aufnahme-Grad a° groRd mittel klein 1°(1)
2.5 Moden-Anzahl m __hoch mittel Eine-wenige 1
2.6 Dampfung(Dz) B hoch zZwie niedrig dB/kMeter
k2.7 Bandbreite(BL=Bz) BL klein zwie grof MHz*kMeter
Hinweis: |
Einsatzbereich Nah Zwie Weit
PREISKLASSE Dillig Giinstig Teuo
LIP-Status Jetzt Auch Spéter
LIP902T1999

LWL-Kennwerte
Kennwerte\LWL-Art y4 P/POF P/GOF G/GOF Einheit
2.1 Durchmesser d 250-3000 100-1000 5-200 pMeter
2.2 Brech-Zahl n | 1,30-1,60+ 1,356-1,45 1,40-1,53 1
2.3 Stufen-Zahl s 2(4)+ 2(4) 2(4) bis n 1
2.4 Aufnahme-Grad a° 0,6+ 0,4 0,2 1°(1)

2.5 Moden-Anzahl m 1

2.6 Dampfung(Dz) B 60-200+ 6-40 0,1-0,6 dB/kMeter

2.7 Bandbreite(BL=Bz) BL 10+ 17+ 100+ MHz*kMeter

ILIP-T903/1989-99 l
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Lichtwellenleiter-Verzweiger
Stirnflachen - Koppler mit Faseranschnitt

Sintemal:

Oberflachen - Koppler
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LIPs- Bauteile fir Lichtwellenleiter Systeme

LICHTLEITERPLATTEN(LIPs)

D .-‘ I I i! .

ReiRbrett(Mikromasken)
~ Verfahrenstechnik:
Photoatztechnik
Fert hnik:
- Multiplikativ
Herstellung:
Automatisierbar

Ein Weg zum Licht(w)schalter?
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Gehduse

Schutzmantel

LWL -Faser

LIP-LWL-Korper(LLK)

Flanschstelle

Gehause

Schutzmantel

LWL -Faser

LIP-LWL-Korper(LLK)
Chip-Flanschstelle

/
Chip(LG,LF) Yy

X
+ AAnschlUsse
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Grundelement: Asymmetrischer Y-Verzweiger

Richtungskoppeinde LIP9701P

Wellenfortpflanzung bei Sendebetrieb

Ls —=

Richtungskoppelnde LIP9702P

Wellenfortpflanzung bei Empfangsbetrieb

<—\

Richtungskoppelnde LIP3703P

- LS

LiP-Technologie, Wullener Feld 6a, D-58454 Witten
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LIPs- Bauteile fur Lichtwellenleiter Systeme

LIP-Arten
P-LIP sind Passive Lichtleiterplatten
H-LIP sind Hybride Lichtleiterplatten
A-LIP sind Aktive Lichtleiterplatten
G-LIP sind Generative Lichtleiterplatten
P- lir =
| LWL-System LIP-Art
l P-LIP H-LIP A-LIP G-LIP
P/POF(Plastik auf Plastik)
P/POF1000 jetzt jetzt auch spéter
P/POF500 auch auch spater spater
P/GOF(Plastik auf Glas)
P/GOF 1000 auch auch auch spater
P/GOF630 auch spéater spater spéater
G/GOF(Glas auf Glas) spéter spéter spéter spater
LIPB903
LIP- Aufbau
LIP-Art Kiirzel |Bestiickung Status
Passive LIP P-LIP LWL-Netz ohne Komponenten* Jetzt
Hybrid-LIP H-LIP P-LIP mit &uBeren p/a-Komponenten* Jetzt
Aktive-LIP A-LIP LWL-Netz aktiven Komponenten** Auch
Generative-LIP G-LIP__ |LWL-Netz mit integrierten p/a-Komponenten** Spéater
"= innerhalb eines Gehduses
**= innerhalb einer LIP
LIP-TBO1/1999
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LIP-Funktionen
Einfache-Durchgangskoppler(bidirektionale)
Funktion Kopplungsart Koppelrichtungen
2-Tor Koppler |
LWL-SpleiRRe Stirnflache auf Stirnflache A/E= 1 1auf1 &1 nach1
LWL-Stecker StoRflache auf StoRflache AJE=1 1auf 1 &1 nach 1
3-Tor Koppler
\Y-Aufteiler Symmetrisch A/E= 0,5 1 auf 283 oder 2&3 nach 1
2 nach 1 und 3 nach 1
'Y-Absplitter Asymmetrisch AJE < 1 1 nach 3 und 2 nach 3
3 auf 1&2
Y-Auskoppler Entartet A/E << 1 1 sehr gering nach 3
2 nach 3
3 nach 2 kleiner Anteil nach 1

Einfache 2- und 3-Tor Koppler

1
3
2
asymmetrisch
3 1
1-
2 3
2
symmetrisch entartet

01.02.1999/LIP-C-HB.WPS/Copyright 1989/LIP Seite -C 4
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LICHTLEITERPLATTEN - ANWENDUNGSBEISPIEL U
Yo
s
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L/Py L/P2 L/P3 q
[
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Komplexe Durchgangskoppler

]Funktion Kopplungsart

Koppelrichtungen

l

4-Tor-Koppler

N-Verzweiger Symmetrisch und/oder Asymmetrisch

1nach 4 oder 2 auf 3&4

3 nach 2 oder 4 auf 182

O-Verzweiger Symmetrisch und/oder Asymmetrisch

1 auf 482 oder 2 auf 3&1

3 auf 2&4 oder 4 auf 1&3

X-Verzweiger Symmetrisch und/oder Asymmetrisch

1 auf 384 oder 2 auf 3&4

3 auf 1&2 oder4 auf 1&2

5-Tor Koppler

1&2 auf 3&4 oder 4&3 auf 1&2

M-Verzweiger Symmetrisch und/oder Asymmetrisch

1 nach 5 oder 3 nach 5

2 auf 485

5 auf 1&2 oder 4 auf 2&3

— LIP-T904/1989-99

M-VERZWEIGER

31.01.1999/LIP-B-HB.WPS/Copyright 1989/LIP Seite -B 5
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Beispiele: Aktive Lichtleiterplatten(A-LIPs)

Mark.|2

eine LED
auf

—————
LED3 ?4 LWL 1,2,3,10....8....
Mark.|>
> LWL
LED? ?" LWL1.2
.. LWL 21
LEDZ--- ?" LWL22
LWL31
/
LED3 3/ LWL32
Mark.|%
LDT1 = — LWL11
~ LWL21
2 =~
Lb ? LWL22
LDT3 3’; LWL31
Mark.|2
LED1 ?’} LWL
LWL21
LDT2 =
i” LWL22
LED3 ?{, LWL31
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LIP-Anwendung

i
Nachrichten & Signale

Analytik

Elemente & Stoffe

Meftechnik

Prufen & Eichen

Sensorik

Fiithlen & Erkennen

LiP-Technologie, Wullener Feld 6a, D-58454 Witten
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Lips fiir die Ubertragungstechnik

01.02.1999/F-HB-LIP.WPS/Copyright 1989/LIP Seite -E 2
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Bidirektionale Datenibertragung mit einer LWL
LIP1 }4 _{ LIP2
P
E1oT 1 Jpr [ 1 ek
o———}" T fb——oD
b1 P2 1 I P2 2
S1 S2
L P30
P]’O ................ S P20
|
: 1,2...8 Coupler/Dev. !
[}
| gy I,
P18 - e
dB  uW dBm Verluste dB
0-{ 160 - 8-
Einkopplung 3
b= 60—~ 12 LIP1: P3)P1 3
L\ Stecker1 15
8- 25-- L N B hLWL | x ox
Stecker? 15
124 104~ 20+ LIP2: T=50.50 3
16— 4 24 LIP2: P1)YP2 3
_{ . 2 Reserve 3
209 159284 - T
x ~—  lmin.
Reichweiten in Meter: POF(x=0,25dB/m) HCS(x=0,01dB/m)
“3dB-LIP"  lmin. 8m 200m
"2dB-LIP" 16m 4L00m
"1dB-LIP" 32m 800m
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LIPs fiir die Analytik

01.02.1999/F-HB-LIP.WPS/Copyright 1989/LIP
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LIP-Medien-Sensor fiir Gase u.Flissigkeiten:

LWL-Fosern

o
I
Po2 2 '
opt.Sender l
) ]
o Ld
: :
k) H
Teflonkapillare 05/10 N .
L]
.... ..,
Medium 1
R et

Option
zB.M5T132

Medium

‘;

LWL-Faser

=
I

Teflonkapillare 0510

Auswertung

VRS

opt. Empfanger
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LIPs fiir die MeRtechnik

01.02.1999/F-HB-LIP.WPS/Copyright 1989/LIP Seite -E 4
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LIPs fur die Messtechnik

® ¢

® A
LWL

T=50:50
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LIPs fiir die Sensorik
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LIPs fur die Sensorik
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F.O. Strahlkollektor

LIP PCO01

(777277777777

E-— W
V> TTTTTTTT T

F.O. Naherungs - Taster

LIP PS01 und AS 01

LS
. g _/_/~
LWL ——
. =) /7;/
LD
F.O. Dreistirn-Taster
LIP PS03 und ASO3
LD1 ¢ e
=0 =l o I
W)Y ) — Ly
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LS

F.O.Eichpunkt-Taster

LIP PS02 und AS02

LWL LGF 7 LMK

V74

LD

F.O. Fullstands-Taster

LIP PS04 und ASO4




